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Verbund MonoLaSi 
Monolithisch integrierte Laserstrukturen auf Si-Substrat basierend auf dem gitterangepaßten Ga(NAsP)/GaP-

Materialsystem 
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FKZ  Teilvorhaben Projektpartner 
13N9407 
 

Epitaktische Abscheidung und Modellierung von Ga(NAsP)/GaP-basierenden 
Laserstrukturen auf (100) Si-Substrat 
 

Philipps-Universität    
Marburg 
 

13N9497 
 

Realisierung von Ga(NAsP)/GaP-basierenden Laserstrukturen integriert auf 
vorstrukturierten (100) Si-Substraten 
 

NAsP III/V GmbH 

13N9498 
 

Optische Verstärkung und Rekombinationsdynamik in Monolithisch integrier-
ten Laserstrukturen auf Si-Substrat basierend auf dem Ga(NAsP)/GaP-
System 
 

Ruhr-Universität Bochum 

13N9499 
 

Synthese und Aufreinigung von Hydrazinen für die Anwendung in der MOVPE 
(MetalOrganicVaporPhaseEpitaxy) 
 

Dockweiler Chemicals 
GmbH 
 

13N9500 
 

Chiptechnologie, Aufbautechnik und Charakterisierung von Ga(NAsP)-
basierenden Laserstrukturen auf Si-Substrat 
 

Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Festkörper-
physik 
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